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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 
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Ettingshausen trong dây lượng tử làm hoàn chỉnh hơn các kết quả nghiên cứu lý thuyết về tính 

chất của bán dẫn thấp chiều. Cho phép thu nhận được nhiều thông tin về các tính chất mới của vật 

liệu, đặc biệt là về các thông số đặc trưng cho cấu trúc vật liệu một chiều. Sự phụ thuộc của hệ số 

Ettingshausen vào các tham số đặc trưng cho cấu trúc dây lượng tử có thể được sử dụng làm tiêu 

chuẩn hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu cấu trúc nano ứng dụng trong các thiết bị điện tử siêu 

nhỏ, thông minh và đa năng hiện nay. 
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11. Summary of the new findings of the thesis 

- Constructing quantum kinetic equation for the distribution of electrons in a quantum 

wire with the influence of confinement potentials of electrons in the presence of 

constant electromagnetic waves, electric and magnetic fields. 

- Set up analytic expressions for the unbalanced distribution function of electrons, 

calculate current density, conductivity tensor, Ettingshausen coefficient in the case of 

rectangular quantum wire, cylindrical quantum wire with infinitely high potential in 

both electron - acoustic phonon and electron - optical phonon scattering. 

- Conduct comparison with the results in the case of bulk semiconductor, two-

dimensional semiconductor system to clearly see the effect of confinement potential on 

Ettingshausen effect in one-dimensional semiconductor system. 

12. Paratical applicability, if any: 

 The study of the influence of electron confinement potentials on the Ettingshausen 

effect in quantum wires more complete the results of theoretical research on the properties of 

low-dimensional semiconductors. It is possible to obtain a lot of information about new 

properties of materials, especially about the parameters that characterize the one-dimensional 

material structure. The dependence of the Ettingshausen coefficient on the specific parameters 

for the quantum wire structure can be used as a measure, as a standard for perfecting the 

fabrication technology of nanostructured materials applied in electronic devices. Super small, 

smart and versatile today. 



13. Further research directions, if any 

 The obtained results of the thesis can expand the research direction of Ettingshausen 

effect in non-dimensional semiconductor system. 
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